Za pomocg przyrzgdu, ktérego schemat
jest przedstawiony na rys. 1 i 2 mozna
sprawdzaé zdolnoéé roboezg diod (D), tran-
zystoréw (T) typu npn i typu pnp, oraz nie-
ktérych wzmacniaczy operacyjnych (US).

Sprawdzanie diod (Dx)

Badang diode np. BYP401-50 wkiada sie
do gniazda Gpy (typu CB85) anodg (A) do
zacisku C a katodg (K) do zacisku E i zalgcza
si¢ napiecie zasilajgce + 9 V, za pomocy
Isostatu Q;, ;. Multiwibrator na ukladzie

scalonym (USo) typu MAA504 wytwarzajg-
cy drgania prostokgtne o czestotliwosei 1 Hz
powoduje zapalanie sie¢ diody elektrolu-
minescencyjnej oznaczonej ,npn''. Brak
§wiecenia swiadczy o tym, Ze dioda jest zia.

Sprawdzanie tranzystoréw bipolarnych (Tx)

Badany tranzystor Tx, np, BC107 (npn)
lub BC177 (pnp), wkiada sie do gniazda Gy
(typu TO72) konicowkami tak, jak pokazano
na rys. 4 (koncéwka bazy B do zacisku B,
koncowka kolektora C do zacisku C, a kon-
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céwka emitera E do zacisku E) i zalgcza sie
napiecie zasilajgce + 9V, za pomocg Izostatu
Qi, 2. Drgania prostokatne multiwibratora
o czestotliwosci 1 Hz sg przylozone bezpo-
érednio do kolektora C i do emitera E bada-
nego tranzystora, a do bazy B, przez dwie
diody Zenera DZ1 i DZ2, polgczone prze-
ciwsobnie. Jesli badany tranzystor jest typu
npn, to zapala sie dioda elektroluminescen-
cyjna oznaczona ,,npn”, natomiast jesli ba-
dany tranzystor jest typu pnp., to zapala sig
dioda elektroluminesencyjna oznaczona
,»pnp”’. Naprzemienne zapalanie sie obu diod
elektroluminescencyjnych §wiadezy, ze ba-
dany element jest zly.

Sprawdzenie wzmacniaczy
operacyjnych (USx)

Badany wzmacniacz operacyjny (USx),
np. MAAS02, wklada sie do gniazda Gyg
typu TO99, lub np. wzmacniacz ULY7741 -
do gniazda MP48 (nie podanego na schema-
cie) przylaczonego réwnolegle do gniazda
To99. Izostatem SA =zaljcza sie badany
wzmacniacz operacyjny a wylacza sie
z ukladu multiwibratora wzmacniacz USa.
Nastepnie zalacza sie napiecie zasilajgce + -
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9 V za pomocg izostatu Qy, . Naprzemienne
zapalanie sie obu diod elektroluminescen-
cyjnych §wiadezy o dobroci badanego ele-
mentu USx, brak zas §wiecenia diod - o jego
niesprawnosci.

Konstrukcja przyrzadu

Niemal wszystkie elementy przyrzadu do
badania diod, tranzystoréw bipolarnych
i niektérych wzmacniaczy operacyjnych za-
montowane sg na plycie drukowanej przed-
stawionej na rys. 3 izostaty Q i SA sg przy-
mocowane do bocznej $cianki skrzynki. Na
panelu skrzynki (rys. 4) s3 zamocowane:
gniazdo do badania diod Gpg, gniazdo do
badania tranzystoréw bipolarnych Gy,
gniazda Gyg (TO99 i MP48) do badania
wzmacniaczy operacyjnych oraz dwie diody
elektroluminescencyjne oznaczone ,npn”
i, pnp”. Wszystkie elementy, lgcznie z dwie-
ma bateriami 6F22 sg umieszczone w obudo-
wie z materiatu izolacyjnego o wymiarach
120x80% 60 mm.

Na podstawie czeskiego miesiecznika
»Radio”
opr. Edward Wagrodzki



